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摘要(译)

基于芴的下式（I）的聚合物和使用其的电致发光器件。其中，R 1，R 
2，R 3和R 4相同或不同并且代表氢，含有1至22个碳原子的脂族或脂环
族烷基或烷氧基，含有6至18个碳原子的芳基或芳氧基，氰基，氰基乙基
或烷基或硅，锡或锗的芳基衍生物; X表示丁二炔，二乙炔基芳基，二乙
烯基芳基或单键; n是等于或大于1的整数。
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